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Anotace 

V této výzkumné zprávě je popsán návrh a konstrukce silového obvodu dvojitého 

jednofázového střídače s SiC tranzistory. Popsaný měnič je uvažován jako alternativa ke 

stávajícímu řešení izolujících DC-DC měničů ve struktuře měničů pro pomocné pohony, které 

je na primární straně založeno na dvojici rezonančních střídačů se 1700V IGBT prvky se 

spínací frekvencí 20kHz. Alternativní řešení předpokládá snížené napětí v meziobvodu, které 

umožňuje ke konstrukci měniče využít vysokorychlostní 1200V SiC JFET spínače, což 

následně, díky dosažitelným spínacím frekvencím až 100kHz, vede k hmotnostně a cenově 

výhodnějším parametrům pasívních komponent obvodu.      

 


